
 با سمه تعالی 

 تعریف پروژه سوییچ مبدل های داده 

 .بایستی صورت پذیرد1.8Vو با ولتاژ تغذیه TSMC CMOS 0.18umسازی در تكنولوژی   شبیه

 

 :موارد و نحوه تحویل پروژه 

و جدول داشته    شكل   ها باید توضـیح كـافی و شـماره   ها و جدول  همه محورها باید در شكلها مشخص باشد. شكل•

 .باشند

 .ارسال نماییدWordو PDFگزارش خود را به صورت  •

 .اعلام نماییدEmailهر گونه اشكال در سوالات را لطفا از طریق •

   انجام شـود. Cadenceپروژه باید تنها با نرم افزار •

 حدود زیر در تعیین ابعاد ترانزیستورها رعایت شود •
0.18um <L< 20.0um                                       0.22um<W<100um 

 .استفاده نمایید در مدلmترانزیستور لازم بود، میتوانید از پارامتر Wبرای 100umدر صورتی كه ابعاد بیشتر از 

 ها و شماتیك ها را در پایان گزارش یا به صورت فایل ضمیمه ارسال كنید. netlistكلیه  •

 سازی با نام مناسب ارسال شود  برای هر شبیهcadence مربوط به netlist حتمـا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .سازی مدار نمونه بردار  طراحی و شبیه

 است.  CMOS 0.18umدر تكنولـوژی T/H)،  ( سازی مدار نمونه بردار هدف از پروژه حاضر، طراحی و شبیه

 :سازی به شرح زیر است موارد طراحی و شبیه 

 :مدار نمونه برداری سازی  طراحی و شبیه .1

 به عنوان سوییچ NMOSساختار نمونه بردار با یك خازن و یك ترانزیستور  .1.1

 ١ (CH). خازن نمونه برداری با مقدار مشخص شده در جدول  .1.2

 1.8V. با ولتاژ تغذیهCMOS 0.18umتكنولوژی ،   .1.3

 0.9 . برابر باDCسیگنال ورودی دارای  .1.4

 

 

 

 

 : است سازی به شرح زیر موارد شبیه •

نرخ نمونه برداری    ممكـن در  THD)حداقل  (تنظیم ابعاد ترانزیستور برای دستیابی به حداكثر خطینگی   ✓

نایكوئیست برای دامنه   و فركانس ورودی حدود فركانس   (FS =10MS/s  , CH=9pF) مشخص شده  

 VP 0.4 ورودی

 .رسم نمودارهای لازم، به منظور نمایش صحت عملكرد مدار ✓

برداری    نمونه  در همـان نـرخ  (بـدون تغییـر ترانزیسـتور)  مدار طراحی شده قبـل  THDاندازهگیری   ✓

 .)انتخاب شده استDFT  نقـاط تعـداد   NFFT) FS/NFFTو دامنه ورودی برای فركـانس ورودی 

برداری    نمونـه  در همـان نـرخ(  بـدون تغییـر ترانزیسـتور)  مدار طراحی شده قبـلTHDگیری    اندازه  ✓

 VP 0.9 . فركـانس ورودی حـدود فركـانس نایكوئیسـت بـرای دامنـه ورودیو 

 150برداری    در نـرخ نمونـه  (بـدون تغییـر ترانزیسـتور)  مدار طراحی شده قبـل  THDگیری    اندازه  ✓

MS/s 0.4 . و فركانس ورودی حدود فركانس نایكوئیست برای دامنـه ورودی VP 

 10برداری    در نـرخ نمونـه(    بـدون تغییـر ترانزیسـتور )  مدار طراحی شده قبـل  THDگیری    اندازه   ✓

S/s 0.4 . و فركانس ورودی حـدود فركـانس نایكوئیسـت بـرای دامنـه ورودی VP 

 .تكرار كنیدCMOSرا برای سوییچ ١همه مراحل  .2

 .گیری كنید نتیجه٢و ١از نتایج مراحل  .3

خطینگی را    طراحی كنید كه بیشـترین  V 0.9و دامنه  MS/s 150برای فركانس ورودی  Bootstrap سوییچ   .4

 داشته باشد 


